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6D 243, 2-GD 243

Statische Kennwerte Min. Tyvp Max.,
Kollektor-Basis- Reststrom “lceo 35 uh 100 uhA
-Uea = 6V

Kollektor-Emitter-Reststrom aleey 0,06 mA 1 mA

=Uge = 30V

e =1V

Kollektor-Emitter-Reststrom lees 05mA  2,5mA
“Uee = &5V

Emitter-Basis-Reststrom -leso 50 mA 500 pA
=Ues = 20V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung  ~Ucesm 0,25V 06V

-lg = 05A

-le = 3A

Baosis-Emitter-Spannung L 0,35V o7V

=Uee =6V

le = 0,54

Bosis-Emitter-Spannung Uge 0,75V 14V

Uge = 2V

=le = 2ZA i

g

Dynomische Kennwerte E
Obergangsfrequenz fr 300 kHz %
U =6V el
e = 01A HH
KurzschluBstromverstérkung hize 18 L] A
=Ue =2V 28 56 B
=le = 2A 45 o0 e
| KurzschluBstromverstirkung hae 40

=Uee = 5Y

-le = 05A

hzig-Verhiltnis l‘l-n_;_'u 0,5

: hae o5

Uee = 3y

=Ig = 2A

“le = 05A
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GD 243, 2-GD 243

Min. Typ Max.
Parchenbedingungen le 1.2
Iz
Iu.1 = '-UE = &6V
de = 05A
lgs: =Ugg = 2V
-le = 3A
e = 2V U_m 1.2
le = 3A Use:
Schaltzeiten ton 22 ps 44 us
Siehe MeBschaltung 1. 5us 10 s
Obersteverungsfaktor m = 3 t 7 s 14 us
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t
_l\
S —
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L

Transistor GD 243 A

Bestellbeispiel fiir sinen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe A

Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaor

der Stromverstérkungsaruppe A Transistorpoar 2-GD 243 A
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6D 240...6D 244
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